TRANZYSTORY np-n | 242
BFP619, BFP620 i BFP621 |

SWW 1156-213

Tranzystory krzemowe epiplanarne matej mocy wielkiej’ TRANZYSTOR BFP619
czestotliwo$ci.
Sg przeznaczone do stosowania w ukladach automatyki, .
ukladach przelgczajgcych §redniej szybkosci oraz w apa- Parametry statyczne
raturze radiowo-odbiorczej.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TO92(CE35)

DANE TECHNICZNE

o nienia pradowego
Wartoéci dopuszczalne parametréow eksploatacyjnych przy Ic = 10 mA, )
Uceg =6V hae kL A 20 35 —
Typ . BFP613 BFP620 BFP621 ’ kL B 30 90 .
Napiecie kl. C 70 170 —
kolektor-baza Ucgo 70 50 30 v kl. D 150 — —
Napigcie
kolektor-emiter Ucko 50 30 15 v
Napiecie emiter-baza  Ugso 5 5 5 v Parametry dynamiczne
Prad kolektora Ic 50 50 50 mA .
Prad szczytowy
kolektora Icm 200 200 200 mA przy tamp = 298 K
Prad bazy I 5 5 5 mA (25°C) min. maks.
Temperatura zlacza ty 398 K (125°C) Wartos¢ matosygnalowa
Zakres temperatury wspélczynn.ika ‘
skladowania tstg  248..358 K (—25..185°C) wzmocnienia
Moc tracona prgdowego
w kolektorze przy Ic = 1 mA, ‘
przy tamp = 298 K Ucg =6V, f=1kHz hate 20 500 —
(25°C) Pc 300 300 300 mW Czestotliwosé graniczna
przy Ic = 5mA,
. Ucg = 10 V,
Parametry termiczne § — 100 MHz fr 150 . Mz

Rezystancja t.ern‘nczna o ) * Podziatu na klasy dokonuje si¢ na zyczenie odbiorcy okreSlone
zlgcze-otoczenie Ring-ay <454 <454 <434 K/W w zaméwieniu,

\ e
20 Elementy potprzewodnikowe
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Stala czasowa sprze-

Pojemno$é zlgcza

zenia zwrotnego, kolektora
przy Ic = 5mA, przy Ucg =10V,
Ucs=10V, rpp’ Ce — 500 ps f = 5'MHz Ce — 6 pF
f=5MHz
Pojemnoéé zlgcza
kolektora TRANZYSTOR BFP621
przy Ucg = 10V,
f=5MHz Ce - 6 pF Parametry statyczne
TRANZYSTOR BFP620 przy temp = 208 K .
(25°C) min maks.
Prad zerowy kolek-
Parametry statyczne tora
przy Ir = 0,
przy tome = 298 K Ucp=20V Icpo — 100 nA
(25°C) min. maks. Napigcie przebicia -
Prad zerowy kolek- kolektor-baza
tora przy IC =10 H.A U(BR)CBO 30 _ v
przy Ig =0, Napiecie przebicia
Ucg =20V Icao — 100 ~ nA kolektor-emiter
Napiecie przebicia przy Ic = 10 mA,
kolektor-baza T == 20 ms,
przy Ic = 10pA  Usrcso 50 — v 7, =0,5ms U(sryceo 15 — v
Napigcie przebicia Napigcie przebicia
kolektor-emiter emiter-baza
przy Ic =10 mA, przy Ie = 10pA  Ureso 5 — v
T = 20 ms, Napiecie nasycenia
Ty = 0,5 ms U(BR)CEQ 30 —_ A\ kolektor-emiter
Napigcie przebicia przy Ic = 20 mA,
emiter-baza Ip =2mA Ucgsat - 05 V
przy Iz = 10 pA UsryEB0 5 — v Napigcie nasycenia .
Napiecie nasycenia baza-emiter
kolektor-emiter przy Ic = 20 mA,
przy Ic = 20 mA, Ig =2mA U BEsat — 1 A%
Ig == 2mA Ucksat —— 0,5 v Wsp6tczynnik
Napiecie nasycenia . wzmocnienia prag-
baza-emiter dowego*
przy Ic = 20 mA, ‘przy Ic = 10 mA,
Iz = 2mA Uggsat — 1 v Ucg=6V ho g kl. A 20 35 —_—
Wspélczynnik kL. B 30 90 —
wzmocnienia pra- kl. C 170 170 —
dowego* ) kl. D 150 — —
przy Ic = 10 mA,
Ucg =6V hae kL A 20 B = Parametry dynamiczne
kl. B 30 90 —_
k1. C 70 170 — pPrzy tems = 298 K
kl. D 150 - - (25°C) min. maks.
Warto§é malosygnatowa -
wspblczynnika
Parametry dynamiczne wzmocnienia
pradowego
przy tams = 298 K * przy Ic =1 mA, )
*(25°C) min. maks. Uce=6V,f=1kHz hy. 20 500 —.
Wartosé malosygnalowa Czestotliwo§é graniczna
wspblezynnika przy Ic = 5mA,
wzmocnienia pra- Uce=10V,
dowego f =100 MHz fr 150 —_ MHz
przy Ic = 1 mA, Stata czasu sprzezenia
Ucg=6V,f=1kHz hge 20 . 500 — zwrotnego
Czestotliwo$é graniczna przy Ic = 5mA,
przy Ic = 5maA, Ues =10V, f=5MHzr,,'Cc — 500 ps
Ucg =10V, Pojemno$é zlgeza
f =100 MHz fr 150 —_ MHz kolektora
Stala czasowa sprzeg- przy Ucg =10V,
zenia zwrotnego f=5MHz Cc — 6 pF
przy Ic = 5mA, :
Uecs =10V, * Podzialy na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odbiorcy okre§lone
f=5MHz rob’'Ce  — 500 ps w zamoéwieniu,
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Zalezno§¢ temperaturowa mocy strat Pc = f (tamb) Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa-
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Charakterystyka wyjsciowa Ic =f(Ucg); Is — pa-

rametr rametr
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Charakterystyka wyjsciowa Ic = f(Ucg); Is — pa-
rametr

Charakterystyka przejéciowa Ic = f (Usk)
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Charakterystyka wej§ciowa Ig = f (Ugg)
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Zalezno§é statycznego wspédiczynnika wzmocnienia
pradowego od pradu kolektora har = f (Ic)

Zalezno$¢ pojemnosci zigcza kolektora od napiecia
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Zalezno§é temperaturowa pradu zerowego Icpo =

Ucn; Cc = f(Ucn) = f (tamb)
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Za

lezno$é czestotliwoéei granicznej od pradu kolek-

tora fr = f (Ic)

Zalezno§é wspolczynnika szuméw od czestotliwosci
F =f(f)
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